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Paměti EPROM 

MHB 2716C PROGRAMOVATELNÁ NMOS PAMĚŤ 2048x8 BITŮ. 
MAZATELNÁ ULTRAFIALOVÝM SVĚTLEM 

eTIIIPAEMOE n3Y • 2048X8 EPROM • 2048X8 EPROM 

16384 bitová pamať EPROM MHB 2716C. 

Puzdro: DlL 24 

Organizácia paměti: 2048X8 bit 

Teehnológia výroby: NMOS 

Stupeň integrácie: 105 

Hmotnosť: max. 5,0 g 

Paměf sa vyznačuje: 

- priamo zlúčitel'ná s obvodmi TTL 
- jedno napájacie napětie Uee = 5 V _ 
- výstupy sú trojstavové, aktivovaf ieh možno signálom CS 
- pripojením vstupu PD/PGM na úroveň UIH možno výstupy 00 

až 07 tiež nastavif do neaktívneho stavu - režim úsporného 
napájania. 

MHB 2716C - Popis funkcie 

Zapojenie vývodov 

Integrovaný obvod MHB 2716C je programovaterná paměť EPROM o kapacite 2048X8 bitov s mazaním po
mocou ultrafialového svetla. Integrovaný obvod MHB 2716C je vyrobený teehnológiou NMOS s jedným napá
jaeím napětím Uee = 5 V; (Uss = 0 V). Paměťové bunky sú riešené technikou plávajúceho hradla (SIMOS). 

V režime čítania Upp = +5 V funkcia obvodu je pine statická. Všetky vstupy a výstupy sú kompatibilné s TTL, 
výstupy sú trojstavové, aktivovať ich možno signálom CS. U obvodu MHB 2716 pripojením vstupu PD/PGM 
na úroveň VlH možno vstupy 00 .;. 07 tiež nastaviť do neaktívneho stavu (režim úsporného napájania). 

Na programovanie je integrovaný obvod aktivovaný pripojením Upp na zdroj napatia +24 .;. 26 V. Výber adries 
je rovnaký ako v režime čítania, údaje sa privádzajú na prívody 00';' 07. Logické úrovne A0 ";'A10, 00';' 07 sú 
rovnaké ako v režime čítania. Samotné naprogramovanie obsahu danej adresy je prevedené privedením pro
gramovacieho impulzu (úrovne TTL) na vstup PD/PGM. Po aplikácií programovacieho impulzu je možné ove
renie stavu naprogramovanej bunky bez spatného pripojenia vývodu Upp na +5 V, (režim "verifikácia progra
movania"). 

Mazanie naprogramovaného obsahu pamafovej matice sa robí osvetlením čipu cez priehradné okienko puzd
ra zo zdroja ultrafialového žiarenia. Vlnová dižka ultrafialového žiarenia musí byť menšia ako 0,4 I-Is; 

Dávka energie protrebná pre vymazanie (intenzita žiarenia x čas) musí byť minimálne 15 Wscm-2 pri použití 
zdroja žiarenia s vlnovou dižkou 0,2537 I-Im, (Hg výbojka). 

Poznámka: Prívod Upp nesmie byť pripojené pred Ucc a nesmie byť odpojené po Ucc. 
V režime programovania doba nárastu napatia Upp po jeho pripojení musí byf viičšia ako 10 I-Is. 
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Bloková schéma: 

Prehrad nastavenla obvodu: 

Režim 

1 úsporné napájanie 

2 neaktívny 

3 čítanie 

Ucc-
UsS--Upp. __ 

,..----, 

č"S 

PolP"::=~J:-===~ 
A __ 

A1 

A2 
A3 

A4 
AS 
AS 
A7 
A8 
A9 

VÝBER V 

PAMAŤOVÁ MATICA 
128.16.8 

A10 ___ ---i-L _____ ----' 

Stav prívodov 

01 až 08 ~ 

vysoká impedancia X 

vysoká impedancia U'H 

DOUT U'L 

PD/PGM Upp(V) 

U'H +5 

X +5 

U'L +5 

4 programovanie D'N U'H program. impulzy +25 

5 verifikácia programovania DOUT 
6 zákaz programovania vysoká impedancia 

Medzné hodnoty: 

Napalie Upp oproli Us. počas programovania 

Napalie ostalných privodov oproti Uss 
Stratový výkon 

Rozsah pracovných teplót 

Menovlté hodnoty statické: 

Parameter 

Odber zo zdroja Uee v úspornom režime 

Odber zo zdroja Uee v aktívnom režime 
a v režime programovania 

Prúd vývodu Upp 

_. 

Označ. 

Iccl 

lec2 
IpP1 

U'L U'L 
U'H U'L 

-0,3 až +26,5 V 

-0,3 až +7 V 

max.1 W 

Oaž70·C 

+25 

+25 

Uss =0V; Ucc =+4,75V až +5,25 V; ~a=Oaž+70·C 

Hodnota 
Jedn. Poznámka 

min. max. 

mA 25 ~ - U'L; PD/PGM = U'H 

mA 100 ~ = UUL; PD/PGM = U'L 

mA 5 Upp = 5,85 V; PD/PGM = U'L 
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Hodnota 
Parameter Označ. Jedn. Poznámka 

min. max. 

Prúd vývodu Upp počas 
trvania programovacieho pulzu IpP2 mA 30 Upp = 26 V; PD/PGM = U'H 
Zvodový prúd vstupov III t.I.A 10 U, =5,25V 
Zvodový prúd výstupov v neaktívnom stave ILO t.I.A 10 Uo = 5,25 V 
Vstupná úroveň L U'L V -0,1 0,8 
Vstupná úroveň H U'H V 2,2V Ucc +1 
Výstupná úroveň l UOL V 0,45 lOL =2,1 mA 
Výstupná úroveň H UOH V 2,4 IOH =-0,4 mA 

Kapacity vývodov: Uss = 0 V; Ucc = +5,0 V; f = 1 MHz; /}. = +25 oe 

Kapacita vstupov C'N 6 pF U,=0V 

Kapacita výstupov 12 pF 

Menovlté hodnoty dynamické - Režim čítania a režim úsporného napájania: 
Uss = 0 V; Uec = +4,75 až +5,25 V; Upp = Uec ±0,6 V; /}. = O až +70 oe 

Parameter Označ. Jedn. 
min. 

Oneskorenie výstupov údajov od adries t,ce1 
Oneskorenie výstupu údajov od PD/PGM t,ce2 
Oneskorenie výstupov údajov od ~ tco 
Oneskoreníe neaktívneho stavu výstupu údajov od PD/PGM tpF 
Presah aktívneho stavu výstupov údajov po skončení c::;s tDF 
Presah aktívneho stavu výstupov údajov po prepnutí adries tOH 

Poznámka: Úrovne vstupných priebehov: 0,8 V a2,2 V. 
Rozhodovacie úrovne vstupných priebehov: U'L = 1 V; U'H = 2 V. 
Trvanie čela a tyla vstupných priebehov: 20 ns. 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

Na výstupy je prípojené napatie U= 2,09 V cezodpor R= 760 g a kapacita C= 100 pF. 
Rozhodovacie úrovne výstupov: UOL = 0,8 V; UOH = 2 V. 

Časové priebehy: 

Režim čítania 
(aktívny režim) PD/PGM = U'L 

Režim úsporného napájania 

eS=U'L 
A!l.,.Al0 __ .J;N'--_---J N+m 

PO{PGM 

O 
O 

Hodnota 

max. 

450 
450 
120 
100 
100 

--
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Režim programovanla: USS = 0V; UCC =+4,75 až +5,25 V; Upp =24 V; t'}. = +25 oe 

Hodnota 
Parameter Ozn. Jedn. 

min. max. 

Pred5tih adries tAS I1s 2 
Predstih es tcss 115 2 
Pred5tih údajov tDS I1S 2 
Presah adries tAH I1S 2 
PresahCS tCSH 115 2 
Presah údajov tDH I1S 2 
Oneskarenie výstupov údajov od ~ tco ns 120 
Presah aktivneho stavu výstupov údajov 
po ukončeni ~ tOF ns O 100 
Presah aktivneho stavu výstupov údajov 
po pfepnuti adrie5 tDF ns O 100 
Sirka programovacieho impulzu tpw ms 45 55 
Trvanie čela programovacieho impulzu tpRT ns 5 
Trvanie tyla programovacieho impulzu' tPFT ns 5 

Casové priebehy: VERIFIKÁctA 
PROGRAMOVANI P GRAMOVANIA 

A~ .;...A10 

o li ~ 07 

PO/PGM 
------:;~ 


